(o Germanium-pnp-Leistungstransistor %yggﬁ]

Der MF-Leistungstransistor GD 160 (alte Bezeichnung OC B36) ist ein legierter

Ge-pnp-Flichentransistor.
Der Einsatz ist vornehmlich in MF-Leistungsverstirkern, filr Regel- und

Steverrwecke.

Statische Kennwerte (fir ;= 25°C — 5 grd)

Kollektorreststrme

—lcan = J0pA - 50 A bei —Uca = 6V
—leen = 500 uA = 1500 uA bei —Ucg = &Y
—lces = B0uA = 150uA bei —Uce = 6V
Emitterreststrom —Ilgpo = 150 uA = 500 uA bei —Ugg = 10V
Restspannung —Uecgar = 0,ISY = 06V bei g =3 A
—lg =05A
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Mittleres Kennlinienfeld in Emitterschaloung

Gleichstromverstirkung

—lg = 10mA bel —lz = 200 mA —Ueg =6 Y
—lpe = 035Y =05V
—lg = 100 mA bei —lg = 1,5A —llrg = 3V

—Uge =075Y <10V
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Ubergangsfrequenz

fr = 200 kHz = 100 kHz
bei =l =01A
—Ugg = &V

Paarigkeitsbedingungen 1x GD 160

Die zu einem Paar zusammengestellten Transistoren
fiir Gegentakestufen sind wie folgt ausgewihlt: Das
Verhiltnis der Basisstrome der einzelnen Transisto-

ren betrigt bis zum Kollektorstrom von —lc= 3 A
I 1

i 1,2 (lay = In2).

Dabei betrige auch das Verhiltnis der Basisspannun-
gen der einzelnen Transistoren bis zum Kollektor-
strom —lc= 3 A

Uger
U= 1,2 (Uggy = Uges).

Warmewiderstand

Repy = 7.5 %; (Sperrschichtgehiuse)

Grenzwerte (fir i}, = 45°C)

—Uepn = 20V —le = 30A
—Uggp =10V lg = 316A
—Uggr = 18Y —lg =0,6A
bei Rgz = 50L1

4 = T5°C

9, = &5°C

Bestellbezeichnung fir einen Transistor:
Transistor GD 160
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Kollektorreststrom als Funkeion der Sperrschichttemperatur
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Kollektoremitterspannung als Funktion des ifuBeren Basis-
emitterwiderstandes

z [ Kithibigche, Alu 2 mm,
s vertikale Loge, blank.
Isolierung, PErinax-
scheibe 0,1 mm.
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Werlustleistung als Funktion der Umgebungstemperatur
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